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R. WADAS: Mechanizm wpiywu pola magnetycznego ns wzrost krysztatéw

Wykazano, 2e pole magnetyczne: 1) dziala na ciekly péiprzewodnik podczes wzros-
tu krysztatu, jedli energia potencjalne cieczy w polu magnetycznym jest wieksza
od energii kinetycznej ruchéw turbulentnych, 2) tiumi ruchy turbulentne

w ptasszczyinie prostopadiej do pola magnetycznego i nie tlumi tych ruchéw

w kierunku réwnolegiym do pola magnetycznego, 3? zwieksza szybkosé wzrostu
krysztatu, jesli jest réwnolegie do jego osi wzrostu i zmniejszs te szybkoséc,
jedli jest prostopadie do osi wzrostu, 4) redukuje fluktuscje temperatury

przez tlumienie ruchéw turbulentnych.

K. SZYSZEJ, M. NAROZNIAK, B. NIEWCZAS: Obudowy z tworzyw sztucznych do filtréw
2z AFP

W pracy przedstawiono trzy typy obudéw z tworzyw sztucznych do filtréw z AFP.

Opisano dwa rodzaje obudéw jednorzedowych TS-54 i TS-56 oraz obudowe dwurzedo-
wa TS-57 wytwarzanych z tworzyw termoplastycznych metode wtrysku i zawieraje-

cych azur metalowy.

T. ZACHWATOWICZ, A. SOZANSKI: Otrzymywanie bromku boru i boru o wysokiej
czystosci

Opisano metode otrzymywanis boru przez redukcje wodorem oczyszczonego bromku
borowego. Bromek borowy otrzymywano przez bromowanie boru surowego powstajace-
go w procesie metalotermicznym. Podano optymalne warunki magnezotermicznej
redukcji tlenku borowego oraz parametry osadzania boru nas gorgcym widknie me-
talicznym.

A. NAWROCKA, E. KOZLOWSKA, B, WLODKOWSKA: Otrzymywanie powiok kobaltowych na
ziarnie diamentowym stosowenym do narzedzi

Przedstawiono metody i cel metalizacji diamentu. Opisano bezpredowe osadzanie .
powtok kobaltowych na ziarnie diementowym i wyniki wplywu stezenia skladnikéw
kapieli na wydajnos$é procesu i jako$é powkok.
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R. WADAS: Mechanism magnetic field dependence of the crystsl growth

It has been revealed that: 1] the magnetic field affects a liquid semiconductor
during the crystal growth, if a potential energy of the liqufd in megnetic field
is greater than a kinetic energy of the turbulent motions, 2) the magnetic field
suppresses the turbulent motions in the plane perpendicular to the megnetic

field and does not suppress then in the magnetic field direction, 3) the
magnetic field sccelerates the crystal growth, if it ie parsllel to the

crystal growth axis and the magnetic field retards the crystal growth, if it

is perpendicular to the crystal growth axis, Af fluctuations of the temperatu-

re are reduced by magnetic field because of the suppression of the turbulent
motion,

K. SZYSZEJ, M. NAROZNIAK, B. NIEWCZAS: Plastic packages for surfece acoustic
wave filters

Three types of plastic packages for SAW filters are presented. Two types of
single ~ in ~line TS-54 and TS~56 packages and dusl - in - line TS-57 package
made of thermoplastics by means of injection moulding and conteining metal
lead frame are descibed.

T. ZACHWATOWICZ, A. SOZANSKI: Preparation of high purity boron bromide
and boron

The preparation of boron by hydrogen reduction of high purity BBr3 is descri-
bed. BBrz was obtained in a reaction of crude boron with bromine and rectifi-
cation. The optimum conditions for crude boron preparation by magnesothermic
reduction and for the deposition of boron on a hot wire have been discussed.

A. NAWROCKA, E. KOZLOWSKA, B. WLODKOWSKA: Cobalt deposition on dismond grains
and their application for cutting tools

Methods of diamonds metallization are presented,
Electroless deposition of cobalt on diamond grains is described. Effect of

components concentration in bath on quality of coatings and process yield
is reported.
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P. BAJIAC: MexaHM3M BJIAHMA MArHUTHOTO NOJA HA BO3pACTAHHE KDPHUCTAJJIOB

IoxaszaHo YTO MArHUTHOe noae: 1/ Baser Ha XMAKUE NOJNPOBOAHUK BO BpeMmd pacra
KpUCTAaJNJa ecJ¥ MOTeHUANbHAA DHEePruA XKUIKOCTH B MATHUTHOM NOJe 6oJbma 4YeM KilHe-
TUYECKAR OHEPruA TYPOYJAeHTHHX IBMXeHUH, 2/ 3aTyxaeT TYpOYJeHTHHE IBUXEHUA

B NJOCKOCTH NEPNeHIMKYINbapHO! MATHMTHOMY MOJKH M He 3aTyXaeT O3THX IBUKEHHH

B HanpaBJeHHH MATHATHOBO noxs, 3/ yckapsAeT BO3pacTaHKe KDPUCTAJJIOB eCJH OHO
napaJgJelbHO OCH BO3pacTra KpHUCTaJJa M 3aMelifeT BO3PACTEHHE KPHUCTAJJIOB eCJH OHO
NepneHLUKYyIAPHO OCH Bo3pacTa, 4/ moHuxaer GIHOKTyalye T2MIepaTypH Yepec sarTyXaHue
TYPOYJEHTHHNX IBUXKEHHHU.

K. meEﬁ, M. HAPOXHSIK, B. HEBYAC: I[InacTmMacCOBHEe KOPNYCH IJA TeJeBU3HOHHHX PUNb—
TPOB C aKyCTHUECKO! NMOBEepPXHOCTHO# BOJHOHR

B pafGore npejcraBileHC TPH THNA KOPNYCOB, CJheJaHHHX C njJacTMacc a4 (QUILTPOB
TeJEeBHI.OHHHX C aKyCTHYeCKO# MOBepXHOCTHOH BOJHOH.

OnucaHo IBa BHZA OLHODALHHX KopmnycoB TC-54 u TC-56, a Takke LBYXPALHHWN KOpPIyC
TC-57, cCIeJaKHHX C TEepMONJACTOB NyTEM JUThA M COJLEpXalmUX MeTaJJHYeCKHH axyp.

T. 3AXBATOBWY, A. CO3AHBCKHU: I[lonyueHune GpPOMHUCTOBO GOpHUA H OOpHA BHICOKOH UYHCTOTH

O6¢cyxnaeTcsa noaydyeHue GOPUA METOILOM BOCTAHOBJIEHHA GPOMHCTOrO GOpUA. BpPOMHCTHH
Gopuit moayyaerca myTéM 6POMUPOBAHMA TEXHHUYECKOro OGOpHA MOJYyYaemMoro mo MeTOoJdy
MeTaJJIoTepMuu. HallleHH onTumaJbHHE YCIOBMA MArHeTepMHUYeCKOrO BOCTAHOBJIEHMA OKHCH
Gopna M OCaxleHuaA OGOpHA Ha TropAvYolf NpoOBOJOKEe.

A. HABPOILIKA, 3. KO3JIOBCKA, B. BJOIKOBCKA: KoGanbTMpoBaHHe aJMa3HOrO NOPOmKa
B NpDUMEHEeHEeHMHM K alpa3MBHHM HHCTDYMEHTOM

MeToxs MeTalXH3amMy alMasa. [I[pyMeHeHWe MeTaJM3HPOBAHHOI'O NOopomkKa B abpa3uBHOH
NPOMHIJIEHHOCTH o Be3aTOKOBHE METOJLN KOoOaJbTHPOBAHHA aJMA3HOT'O NOPOmKAa. Hcecxexmo-
BaHWe BJIAHUA KOHIEHTPaAUHUM JBJIEeMEeHTOB JJEeKTPOJHTa Ha NPOU3BOAMTENBHOCTH npoueca
A KayeCTBO INOKDPHITHH.




INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autorow o przesirzeganie podanych nizej
wskazowek:

2k

10.

(11

12

13.

14.

Objetosci artykutéw nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tgcznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuty powinny by¢ napisane na pojedyriczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,zmarginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecejniz 31 wierszy po
65 znakéw. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywa¢ osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno.
U goéry kazdej tabeli poda¢ tytut objasniajgcy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w 3 egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krétkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, réwniez w 3 egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkoéw zawierajgce teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzgdzac¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywac na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym bityszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powigkszenie nalezy podawac¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracjg nalezy objgé
rysunki i fotografie tacznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikow lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielko$ci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjetg przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé otéwkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za
rébwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwa
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytulu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykulu opracowanego przez zespét Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatow Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazowek:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Objetosci artykutéw nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,zmarginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wigcejniz 31 wierszy po
65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywa¢ osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w ' egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac¢ kolejno.
U gory kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuly nalezy nadsyta¢ w - egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w = egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadzac¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w ‘ egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na bialym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawa¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracjg nalezy obja¢
rysunki i fotografie tagcznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajgc kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(S1).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac otowkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za
robwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwa
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytulu naukowego Iub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespo6t Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na rowne czesci.



ELEKTRONICZNYCH

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE

MATERIALOW

ul.

01-919 WARSZAWA

Wolczynska 133





